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Впервые измерена комплексная диэлектрическая проницаемость εсегнетоэлектрика Sr0.75Ba0.25Nb2O6 (SBN-75) в диапазоне частот 0.15—0.8 ТГц в окрестности температур фазового перехода +25 – +200°C.Продемонстрированы высокая стабильность ε для полярной оси, иналичие уширенного фазового перехода для неполярной оси, прикотором максимальное значение εm достигается в окрестности 90 °C,что хорошо согласуется с литературными данными для частоты 9.4ГГц. Дисперсия ε для неполярной оси свидетельствует о возможномприсутствии колебательного резонанса на частотах ниже 100 ГГц.Оценка электрооптического коэффициента на субтерагерцовыхчастотах в соответствии с правилом Миллера дает значение порядка100 пм/В, что ~3 раза больше чем в кристаллах LiNbO3.Полученные результаты открывают перспективы применения SBN-75в ЭО модуляторах и генераторах ТГц-излучения черенкового типа.Однако вместе с тем ставят вопросы о динамике решетки материалав окрестности фазового перехода.

Диэлектрическая проницаемость ниобата бария-стронция (SBN-75) в окрестности температур фазового перехода

Дисперсия комплексной диэлектрической проницаемостисегнетоэлектрика Sr0.75Ba0.25Nb2O6для полярной (ETHz || c) и неполярной(ETHz ⊥ c) оси в окрестности температур +25 – +200°C.


